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(54) 디스플레이 디바이스

요약

    
능동 매트릭스 LCD에서, 게이트 라인의 그룹은 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)으로 형성되며, 상기 배선 양쪽 모
두는 서로 전기적으로 연결된다. 입력 배선(31a)은 데이터 라인(32)과 동일한 수직 방향으로 연장하며, 상기 구동 배
선(31b)은 수평 방향으로 연장한다. 따라서, 데이터 라인(32)과 데이터 라인 IC 칩(21) 사이의 전기 연결, 및 게이트 
라인(31a, 31b)과 게이트 라인 IC 칩(22) 사이의 전기 연결은 각각 디스플레이 디바이스의 상부 및 하부에 제공되며, 
상기 액정 패널(10)은 그 사이에 삽입된다. 그 결과, 수평 방향으로의 폭이 종래 디바이스보다 좁은 디바이스가 실현될 
수 있다.
    

대표도
도 2

명세서

    기술분야

    
본 발명은 디스플레이 디바이스에 관한 것으로, 상기 디스플레이 디바이스는, 매트릭스로 배열된 픽셀 어레이를 구비하
는 디스플레이부(display portion)와, 제 1 전압을 대응하는 행의 픽셀 전극에 공급하기 위해 픽셀 어레이의 대응하는 
픽셀의 행에 각각 형성된 제 1 배선의 그룹과, 제 2 전압을 대응하는 열의 픽셀 전극에 공급하기 위해 픽셀 어레이의 대
응하는 픽셀의 열에 각각 형성된 제 2 배선의 그룹과, 제 1 전압이 상기 픽셀 전극에 공급되도록 하기 위해 제 1 배선 
중 대응하는 하나의 배선에 각각 전기적으로 연결된 제 1 전압 공급 수단과, 제 2 전압이 상기 픽셀 전극에 공급되도록 
하기 위해 제 2 배선 중 대응하는 하나의 배선에 각각 전기적으로 연결된 제 2 전압 공급 수단을 포함한다.
    

    배경기술

최근에, 액정 디스플레이(LCD: Liquid Crystal Display), 플라즈마 디스플레이 패널(PDP: Plasma Display Panel), 
전계 방출 디스플레이(FED: Field Emission Display), 유기 전기 발광 디스플레이(ELD: Organic Electroluminesc
ent Display)와 같은 평면 디스플레이를 구비하는 전자 기기는 디스플레이 디바이스로서 공통적으로 사용되어 왔다. 
특히, 액정 디스플레이를 구비하는 전자 기기가 널리 보급되고 있고, 다양한 응용을 갖는다.

    
액정 디스플레이에 대해, 투과형 패널을 구비하는 액정 디스플레이가 지금까지 주류를 이루고 있는데, 상기 투과형 액
정 디스플레이는 패널 뒤에 배치된 광원{백라이트(backlight)}에서 나오는 광이 필터를 통과하도록 하여, 이를 통해 
디스플레이를 수행하도록 한다. 최근에는 반사형 패널을 구비하는 디스플레이가 주목되고 있는데, 상기 반사형 디스플
레이는, 반사 전극에 의해 패널 표면을 통해 입사광을 반사시키고 난 후, 반사된 광을 필터에 통과시킴으로써 백라이트 
필요 없이도 디스플레이를 수행한다. 반사형 액정 패널은, 더 높은 해상도, 더 높은 밝기, 더 낮은 전력 소비, 주변의 광
에 의한 플러시아웃(flushout)에 덜 민감하다는 장점을 갖는다. 그 결과, 이동 전화 또는 PDA(Personal Digital Ass
istants: 개인용 디지털 단말기)와 같이 야외에서 사용하기 위한 디바이스의 응용에 대한 시장 확대가 예측되고 있으며, 
이것은 소형화에 대한 필요성을 증가시킨다.
    

도 1은 종래의 액정 디스플레이 장치에 대한 예시적인 구조를 도식적으로 도시한다. 도 2는 액정 디스플레이 디바이스
의 구동 회로에 대한 부분적인 구조를 확대해서 도시한다. 액정 디스플레이 장치는 디스플레이부(110a)를 갖는 액정 
패널(110), 및 액정 패널(110) 주위에 배열된 구동부(120)를 포함한다.
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액정 패널(110)은 구동 기판, 및 구동 기판과 마주보게 배치된 마주보는 기판을 포함한다. 구동 기판에는, M개의 행 
및 N개의 열을 갖는 매트릭스로 배열된 복수의 픽셀 전극(113)과, 픽셀 전극(113)의 각 하나를 제어하기 위한 박막 
트랜지스터(이후의 설명에서는 " TFT" 로 언급함)(117) 등이 제공되는데, 이러한 것들은 상기 구동 기판 상에 형성된
다. 마주보는 기판에는 칼라 필터, 공통 전극 등이 제공되는데, 이러한 것들은 상기 마주보는 기판 상에 형성된다. 액정 
층은 이러한 기판 사이에 수용된다. 구동 기판은 M개의 열×N개의 행으로 이루어진 픽셀 전극(113)에 따라 형성되는
데, M개의 게이트 라인(주사 라인)(131)은 일반적으로 수평 방향으로 연장하고, N개의 데이터 라인(소스 라인)(132)
은 일반적으로 수직 방향으로 연장한다. 미리 결정된 TFT(117)의 게이트 전극은 대응하는 게이트 라인(131)에 전기
적으로 연결되고, 게이트 라인(131) 각각에는 단부(end)에 단자(134)가 제공된다. 미리 결정된 TFT(117)의 소스 
전극은 대응하는 데이터 라인(132)에 전기적으로 연결된다. 단자(133)는 게이트 라인(131)의 경우에서와 같이 데이
터 라인(132) 각각의 단부에 제공된다.
    

구동부(120)는 게이트 라인(131)을 구동시키기 위한 게이트 라인 IC 칩을 포함하는데, 상기 IC 칩의 각 단자(122)는 
게이트 라인(131)의 단자(134)의 각 하나에 전기적으로 연결된다. 구동부(120)는 데이터 라인(132)을 구동시키기 
위한 데이터 라인 IC 칩을 또한 포함하는데, 상기 IC 칩의 각 단자(121)는 데이터 라인(132)의 단자(133)의 각 하나
에 전기적으로 연결된다.

    
그러한 구성을 갖는 액정 디스플레이에서, 주사 전압은 게이트 라인 IC 칩의 단자(122)로부터 게이트 라인(131)의 단
자(134)로 순차적으로 및 주기적으로 공급된다. 다른 한편으로, 신호 전압은 이미지 신호에 응답하여 데이터 라인 IC 
칩의 단자(121)로부터 데이터 라인(132)의 단자(133)로 선택적으로 공급된다. 미리 결정된 전압은 항상 공통 전극에 
공급된다. 따라서, 신호 전압은 주사 전압의 인가에 의해 온(on)되도록 하는 TFT를 통해 픽셀 전극(113)에 공급된다. 
그 결과, 전압은, 신호 전압이 공급되는 픽셀 전극(113)과 공통 전극 사이에 배치된 액정 층에 인가되므로, 원하는 이
미지 디스플레이가 수행된다.
    

    
그러나, 전술한 구성을 통해, 이미지 디스플레이가 적절히 보여질 수 있는 방식으로 장치가 배치될 때, 대부분의 경우에 
이미 언급한 바와 같이 게이트 라인은 수평 방향으로 연장하는 한편, 데이터 라인은 수직 방향으로 연장한다. 이러한 경
우에, 게이트 라인의 단자에 공급된 전압은 디스플레이 패널의 좌측 또는 우측으로부터 입력되는 한편, 데이터 라인의 
단자에 공급된 전압은 디스플레이 패널의 상부 또는 하부로부터 입력된다. 그러므로, 게이트 라인 IC 칩 및 게이트 라인
의 단자가 존재하는 게이트 단자 영역은 디스플레이 패널의 좌측 또는 우측 상에 제공되는 한편, 데이터 라인 IC 칩 및 
데이터 라인의 단자가 존재하는 데이터 단자 영역은 디스플레이 패널의 상부 또는 하부 상에 제공된다. 달리 말하면, 게
이트 단자 영역 및 데이터 단자 영역은 서로 수직으로 교차하는 방향으로 제공된다. 이것은, 장치가 더 대형화된다는 문
제점을 일으킨다. 특히, 전형적인 디스플레이 디바이스는, 수평(좌-우) 방향의 길이가 수직(상-하) 방향의 길이보다 
더 길고, 단자 영역이 수평 방향의 면상에 존재하는 방식으로 구성된다. 이에 따라, 종래의 디스플레이 디바이스는, 장
치가 소형화되고, 디스플레이부의 폭이 수평 방향으로 연장되어야 한다는 요구를 충분히 충족시킬 수 없다.
    

    발명의 상세한 설명

본 발명은 전술한 문제를 고려하여 이루어지고, 본 발명의 목적은, 디스플레이 영역을 축소시키지 않고도 소형화될 수 
있는 개시부에 설명된 유형의 디스플레이 디바이스를 제공하는 것이다.

본 발명에 따른 디스플레이 디바이스는, 제 1 배선과 제 1 전압 공급 수단 사이의 전기 연결과, 제 2 배선과 제 2 전압 
공급 수단 사이의 전기 연결이 상기 한 쌍의 마주보는 에지의 하나의 면만 또는 양쪽 면상에 제공되는 것을 특징으로 한
다.
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본 발명에 따른 디스플레이 디바이스를 통해, 미리 결정된 전압은 디스플레이부의 마주보는 에지의 쌍의 한 면에서 제 
1 전압 공급 수단으로부터 제 1 배선으로 공급되며, 이를 기초하여, 제 1 전압은 제 1 배선으로부터 어레이의 픽셀의 
행을 구성하는 각 픽셀로 공급된다. 미리 결정된 전압은 마주보는 에지의 쌍의 한 면 또는 다른 면에서 제 2 전압 공급 
수단으로부터 제 2 배선으로 공급되며, 이를 기초하여, 제 2 전압은 제 2 배선으로부터 어레이의 픽셀 열을 구성하는 
각 픽셀로 공급된다.
    

본 발명의 디스플레이 디바이스에 따라, 한 방향으로의 디바이스 크기의 감소는, 상기 전기 연결이 디바이스의 수직으
로 배치된 면상에 제공되는 경우에 비해 디스플레이 영역을 감소시키지 않고도 달성된다.

    
본 발명에 따른 디스플레이 디바이스에서, 제 1 배선 및 제 2 배선의 그룹 중 하나는, 대응하는 전압 공급 수단과 각각 
전기 연결을 갖는 입력 배선과, 대응하는 입력 배선을 통해 상기 대응하는 전압 공급 수단에 각각 전기 연결을 갖는 구
동 배선을 포함하는 것이 바람직한데, 제 1 배선 및 제 2 배선의 다른 그룹, 및 입력 배선은 동일한 방향으로 연장하고, 
구동 배선은 입력 배선에 수직으로 연장한다. 이러한 경우에, 미리 결정된 전압은 입력 배선을 갖는 배선에 대응하는 전
압 공급 수단으로부터 입력 배선으로 공급되고, 그 다음에 전압은 입력 배선으로부터 구동 배선으로 공급된다.
    

    
본 발명에 따른 디스플레이 디바이스에서, 바람직하게, 각 입력 배선의 한 단부는 대응하는 전압 공급 수단과의 전기 연
결이 이루어지고, 다른 단부는 대응하는 구동 배선과의 전기 연결이 이루어지며, 상기 픽셀 어레이를 구성하는 각 픽셀
의 전기 커패시턴스를 조정하기 위해, 더미(dummy) 배선은 입력 배선이 제공되는 픽셀보다는 다른 픽셀에 대해 형성
된다. 픽셀의 모든 커패시턴스는 이러한 더미 배선에 의해 실질적으로 균일한 상태가 되므로, 디스플레이의 화질 저하
를 방지한다.
    

예를 들어, 더미 배선은 일정한 전압을 더미 배선에 공급하기 위한 기능을 갖는 추가 배선에 연결된다. 대안적으로, 더
미 배선은 미리 결정된 구동 배선에 연결될 수 있다.

바람직하게, 전술한 전극의 적어도 일부분은 입사광을 반사시키는 기능을 갖고, 화상은 전극에서 나오는 반사된 광에 
의해 형성된다. 이러한 결과, 더 높은 해상도 및 더 높은 밝기를 갖는 디스플레이 디바이스가 실현된다.

본 발명의 다른 및 추가 목적, 특징 및 장점은 다음 설명으로부터 더 완전히 나타날 것이다.

    도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 디스플레이 디바이스의 배선의 기본 요소(essence)를 도시한 도면.

도 2는 종래의 디스플레이 디바이스의 구동 회로의 기본 요소를 도시한 도면.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 단면도.

도 4는 도 3에 도시된 디스플레이 디바이스의 배선의 기본 요소를 도시한 도면.

도 5는 도 3에 도시된 디스플레이 디바이스의 구동 회로의 기본 요소를 도시한 도면.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 구동 회로의 기본 요소를 도시한 도면.

도 7은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 등가 회로를 도시한 도면.
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도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 등가 회로를 도시한 도면.

도 9는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 등가 회로를 도시한 도면.

도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 등가 회로를 도시한 도면.

도 11은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 디스플레이 디바이스의 등가 회로를 도시한 도면.

도 12는 본 발명에 따른 추가 디스플레이 디바이스의 배선의 기본 요소를 개념적으로 도시한 도면.

    실시예

본 발명의 실시예는 첨부 도면을 참조하여 이후에 더 구체적으로 설명될 것이다.

[제 1 실시예]

    
도 3은, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 디스플레이 디바이스로서 제공된 액정 디스플레이 장치{더 구체적으로, 이후에 
설명될 액정 패널(10)}의 단면도를 도식적으로 도시한다. 도 4는, 상기 실시예에 따른 액정 디스플레이 디바이스의 특
징부인 배선의 기본 구조를 도시한다. 도 5는 이 실시예에 따른 액정 디스플레이 장치용 구동 회로의 기본 구조를 도시
한다. 액정 디스플레이 장치는, 디스플레이부(10a)를 갖는 액정 패널(10), 및 액정 패널(10) 주위에 배치된 전압 공급 
수단으로서 제공된 IC 칩(21 및 22)(도 4를 참조)을 포함한다.
    

    
액정 패널(10){디스플레이부(10a)}은 구동 기판(11) 및 마주보는(opposite) 기판(16)을 포함한다. 구동 기판(11)
에는 하나의 절연층(12) 및 복수의 픽셀 전극(13)이 제공되는데, 상기 절연층(12)은 구동 기판(11)과 픽셀 전극(13) 
사이에 형성된다. 마주보는 기판(16)은 사이에 일정한 공간을 갖고 구동 기판(11)과 마주보도록 배열되고, 상기 마주
보는 기판(16)에는 그 위의 공통 전극(15) 및 칼라 필터(미도시)가 제공된다. 액정 층(14)은 구동 기판(11)과 마주
보는 기판(16) 사이에 수용된다. 따라서, 디스플레이부(10a)가 적어도 한 쌍의 마주보는 에지를 갖는 구조가 형성된다. 
픽셀 전극(13)은 알루미늄(Al)과 같이 반사 기능을 갖는 물질로 이루어지고, M개의 행 및 N개의 열로 된 매트릭스로 
배열되는 서브 픽셀을 구성한다. 각 픽셀 전극(13)은 예를 들어 스위칭 소자로서 각 TFT(17)의 드레인 전극에 전기적
으로 연결되며, TFT(17)는 픽셀 전극(13)에 따라 절연층(12)에 형성된다. 따라서, 액정층(10)은 반사형이 되도록 
설계된다. 소위 상부 게이트형 TFT 또는 소위 하부 게이트형 TFT는 TFT(17)로서 사용될 수 있다.
    

픽셀 전극(13)에 대응하는 매트릭스로 배열되는 TFT(17)의 게이트 전극은, 제 1 배선, 즉 이후에 설명될 구동 배선(
31b)으로서 제공된 게이트 라인에 행마다(row by row) 전기적으로 연결된다. TFT(17)의 소스 전극은 제 2 배선으
로서 제공된 데이터 라인(32)에 열마다 전기적으로 연결된다.

    
이러한 경우에, 픽셀 전극(13)은 전술한 바와 같이 M개의 행 및 N개의 열로 된 매트릭스로 배열되므로, N개의 데이터 
라인(32)은 열 방향(수직 방향)으로 연장하며, 절연 막(12)에 형성된다. 데이터 라인(32)에는 데이터 라인 단자(33)
가 한 단부(이 경우에, 도 4 및 5의 상단부)에 제공된다. 데이터 라인 단자(33)는 이방성 전도 물질을 통해 데이터 라
인 IC 칩(제 1 전압 공급 수단)의 출력 단자(21)에 전기적으로 연결되는데, 상기 단자는, 액정 패널(10){디스플레이
부(10a)}의 상기 데이터 라인 단자(33)가 형성되는 장소와 동일한 면상에 각 데이터 라인 단자(33)에 대응하여 형성
된다. 따라서, 데이터 라인(32)과 데이터 라인 IC 칩 사이의 전기 연결은 도 4 및 5의 수직 상부에 위치한다.
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게이트 라인은 픽셀 전극(13)에 따라 N개의 입력 배선(31a) 및 M개의 구동 배선(31b)을 포함한다. 각 입력 배선(3
1a)은 데이터 라인(32)과 동일한 방향으로 연장하는데, 상기 방향은 이 경우에 수직 방향이고, 한편, 각 구동 배선(3
1b)은 입력 배선(31a)과 수직인 행 방향(수평 방향)으로 연장한다. 입력 배선(31a)과 수직인 상기 방향이 입력 배선
(31a)과 실질적으로 수직인 임의의 방향을 포함하는 것을 알아야 한다. 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b) 양쪽 모두
는 절연층에 형성된다. 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)은 서로 일대일 관계에 대응하고, 각 쌍에서의 대응하는 배
선은 전도 물질로 채워진 미도시된 접촉 구멍{쓰루 홀(through hole)}을 통해 서로 전기적으로 연결된다. 서로 대응하
지 않는 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)의 쌍은 전기적으로 절연된다. 입력 배선(31a), 구동 배선(31b), 접촉 구
멍 및 데이터 라인(32)은 모두 전극(13)과 구동 기판(11) 사이에 제공되므로, 디스플레이 장치는, 수치상(numerica
l) 애퍼쳐가 이 실시예에서 감소되지 않고도 우수한 광학 특성을 갖는다.
    

액정 디스플레이 장치에서, 2개의 인접한 구동 배선(31b) 및 2개의 인접한 데이터 라인(32)에 의해 둘러싸인 각 영역
은, 디스플레이부로서 픽셀 또는 픽셀 어레이를 함께 형성하는 서브 픽셀의 각 하나에 대응한다. 본 발명에서의 " 픽셀" 
은 서브 픽셀을 포함할 수 있다.

    
각 입력 배선(31a)에는, 데이터 라인 단자가 형성되는 측면(이 경우에 도 4 및 5의 하단 에지)과 마주보는 에지 상의 
단부에서 게이트 라인 단자(34)의 각 하나가 제공된다. 각 게이트 라인 단자(34)는 예를 들어 이방성 전도 물질을 통
해 게이트 라인 IC 칩(제 2 전압 공급 수단)의 출력 단자(22) 각각에 전기적으로 연결되며, 상기 출력 단자(22) 각각
은, 액정 패널(10){디스플레이부(10a)}의 입력 배선(31a)이 입력 배선의 각 하나에 따라 형성되는 면과 동일한 면상
에 형성된다. 따라서, 이 경우에, 게이트 라인(31a, 31b)과 게이트 라인 IC 칩 사이의 전기 연결은 도 4 및 5의 하단부
에 위치한다. 본 실시예에 따른 액정 디스플레이 장치에서, 데이터 라인(32)과 데이터 라인 IC 칩 사이의 전기 연결, 
및 게이트 라인(31a, 31b)과 게이트 라인 IC 칩 사이의 전기 연결은 액정 패널(10)의 디스플레이부(10a)의 마주보는 
에지의 쌍 양쪽 모두에 제공된다. 더 구체적으로, 게이트 라인 단자(34) 및 데이터 라인 단자(33)는 디스플레이 장치
의 상부 및 하부에 각각 제공되며, 액정 패널(10)은 그 사이에 삽입된다. 그 결과, 수평 방향의 액정 디스플레이 장치의 
폭은 종래의 폭보다 좁아진다.
    

전술한 구조를 갖는 액정 디스플레이 장치는 다음과 같이 동작할 것이다.

    
액정 디스플레이 장치에서, 미리 결정된 전압은 미도시된 전압 회로로부터 공통 전극(15)에 항상 인가된다. 게이트 라
인 IC 칩은 게이트 라인 단자(34)와의 전기 연결된 입력 배선(31a)에 미리 결정된 전압을 공급하며, 상기 전압은 쓰루 
홀을 통해 구동 배선(31b)에 공급된다. 따라서, 게이트 라인(31a 및 31b)에 전압이 공급되고, 전압은 쓰루 홀 및 구동 
배선(31b)을 통해 TFT(17)의 게이트 전극에 공급된다. 더 구체적으로, 게이트 전압(제 1 전압)으로서, 하나의 주기
당 하나의 주사 펄스는 TFT(17)의 게이트 전극의 대응하는 행 각각에 공급되며, 여기서 상기 하나의 주기는 하나의 
주사 선택 시간 기간에 해당한다. 온-레벨(on-level) 전압이 각 TFT(17)의 게이트 전극에 공급될 때, TFT(17)는 
온 되어, TFT는 소스 전극과 드레인 전극 사이에서 전도되도록 이루어진다.
    

    
데이터 라인 IC 칩은 미도시된 전압 회로로부터 이미지 신호를 수신하고, 상기 신호에 따라 수신된 이미지 신호를 전압
으로 변환한다. 그 다음에, 데이터 라인 IC 칩은 데이터 라인 단자(33)와 전기 연결된 데이터 라인(32)에 전압을 공급
한다. 따라서, 데이터 라인(32)은 전압이 공급되고, 신호 전압(제 2 전압)을 TFT(17)의 소스 전극에 공급한다. 신호 
전압은, TFT(17)가 온 상태에 있을 때 TFT(17)를 통해 대응하는 픽셀 전극에 공급된다. 따라서, 전압은, 공통 전극
(15)과 픽셀 전극(13) 사이에 존재하고 이에 따라 신호 전압이 공급되는 액정 층(14)의 해당 부분에 인가되므로, 액
정 층(14)이 구동되고, 이미지가 디스플레이부(10a) 상에 디스플레이된다.
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이 실시예의 액정 디스플레이 장치를 통해, 데이터 라인(32)과 데이터 라인 IC 칩 사이의 전기 연결, 및 게이트 라인(
31a, 31b)과 게이트 라인 IC 칩 사이의 전기 연결이 수직 방향으로 액정 패널(10)의 디스플레이부(10a)를 통해 서로 
마주보며 있는 장치의 양쪽 면상에 각각 제공되기 때문에, 단자 형성 영역은 수평 방향으로 장치의 양쪽 면상에서 불필
요하다. 그러므로, 상기 장치는, 상기 전기 연결이 장치의 수직으로 배치된 면상에 제공되는 경우에 비해 디스플레이 영
역을 감소시키지 않고도 한 방향으로의 크기면에서 감소될 수 있다.
    

[제 2 실시예]

도 6은, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 디스플레이 디바이스로서 제공된 액정 디스플레이 장치용 구동 회로에 대한 기
본 구조를 도시한다. 이러한 액정 디스플레이 장치는 입력 배선(31a)의 구성을 제외하고 제 1 실시예에 따른 구조와 
동일하다. 그러므로, 입력 배선(31a)만이 이후에 구체적으로 설명될 것이다.

    
N개의 입력 배선(31a)은 데이터 라인(32)과 동일한 방향으로 연장하기 위해 픽셀 전극에 따라 절연층(12)에 제공된
다. 각 입력 배선(31a)에는, 데이터 라인 단자(33)가 형성되는 측면과 마주보는 장치의 측면 상의 단부에서 게이트 라
인 단자(34)의 각 하나가 제공된다. 입력 배선(31a)은 하나씩 구동 배선(31b)에 대응하며, 각 입력 배선(31a)은 대응
하는 구동 배선(31b)에 전기적으로 연결되지만, 다른 구동 배선(31b)으로부터 절연된다. 도 6이 제 2 및 제 3 행과 연
관된 입력 배선(31a)만을 도시한다.
    

    
이 실시예의 입력 배선(31a)과 제 1 실시예의 입력 배선(31a) 사이의 커다란 차이점은 길이{패터닝(patterning)}에 
있다. 더 구체적으로, 입력 배선(31a)의 다른 단부{게이트 라인 단자(34)가 제공된 단부와 마주보는 단부} 각각은 대
응하는 입력 배선(31a)과 대응하는 구동 배선(31b) 사이의 접합이며, 따라서, 이 실시예의 각 입력 배선(31a)은, 구
동 배선(31b)과의 접합으로부터 더 연장하는 이전의 실시예의 입력 배선(31a)의 부분이 잘려지는 방식으로 형성된다. 
이러한 경우에, 입력 배선(31a)과 구동 배선(31b) 사이의 상기 접합은, 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)이 접촉 
구멍을 통해 물리적으로 연결되는 부분을 의미한다는 것을 이해해야 한다.
    

이 실시예를 통해, 장치는 제 1 실시예와 같이 디스플레이 영역을 감소시키지 않고도 한 방향으로의 크기면에서 감소될 
수 있다. 더욱이, 입력 배선(31a)의 다른 단부 각각이 구동 배선(31b)의 각 하나와의 접합이기 때문에, 전체 디스플레
이 부분에 걸쳐 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)의 교차점의 수는 감소될 수 있다. 그러므로, 액정 패널(10)의 전력 
소비는 감소될 수 있다.

전기 커패시턴스는, 게이트 라인(31a, 31b), 데이터 라인(32), 전극 등이 제공되기 때문에 각 서브 픽셀에 존재한다. 
도 7 및 8은, 각각 제 1 및 제 2 실시예에 따른 액정 디스플레이 장치의 등가 회로를 도시한다. 각 서브 픽셀에 대한 전
기 커패시턴스로서, 픽셀 커패시턴스(CLC )(미도시) 외에도, 예를 들어 저장 커패시턴스(C s){각 저장 커패시턴스(Cs
1 )는 픽셀 전극(13)과 구동 배선(31b) 사이에 형성된다}와, 기생 커패시턴스(C gd ){각 기생 커패시턴스(Cgd1 )는 T
FT(17)의 게이트 전극과 구동 배선(31b) 사이에 형성되며, 상기 게이트 전극은 상기 구동 배선(31b)에 전기적으로 
연결된다}가 형성된다. 각 서브 픽셀에서의 모든 커패시턴스는, 서브 픽셀이 서로에 대해 동일한 밝기를 가져야 할 때 
실질적으로 동일해야 한다. 커플링(coupling) 커패시턴스는 인접한 픽셀 전극 사이에 존재할 수 있지만, 그러한 커플링 
커패시턴스는 이후에 설명될 킥-오프(kick-off) 전압에 어떠한 영향을 미치지 않는다.

제 1 실시예에서, 저장 커패시턴스(Cs2 )는, 도 7에서 명백한 바와 같이 제 2 행 및 제 3 열로 규정된 픽셀에서 픽셀 전
극과 입력 배선(31a) 사이에서 형성되고, 이와 동일한 것은 제 3 행 및 제 2 열로 규정된 픽셀에 대해서도 유효하다. 
관련 픽셀에 존재하는 입력 배선(31a)에 인가될 전압 및 관련 TFT(17)의 게이트 전극에 인가될 전압이 상이할 때, 저
장 커패시턴스(Cs2 )가 형성된다. 따라서, 예를 들어, 제 2 행 및 제 3 열로 규정된 픽셀의 경우에, 게이트 전압이 제 2 
열의 영역에 제공된 입력 배선(31a)으로부터 게이트 전극으로 공급되기 때문에, 이러한 게이트 전압은, 제 3 열의 영
역에 제공된 입력 배선(31a)에 공급되는 전압과 상이하여, 이를 통해 저장 커패시턴스(C s2 )가 형성된다.
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제 2 행 및 제 3 열로 규정된 픽셀, 및 제 3 행 및 제 2 열로 규정된 픽셀 각각에서, 기생 커패시턴스(C gd2 )는 픽셀 전
극과 입력 배선(31a) 사이에서 형성된다. 관련 픽셀에 존재하는 입력 배선(31a)에 공급될 전압, 및 관련 TFT(17)의 
게이트 전극에 공급될 전압이 동일할 때, 기생 커패시턴스(Cgd2 )가 형성된다. 따라서, 예를 들어, 제 2 행 및 제 2 열
로 규정된 픽셀의 경우에, 게이트 전압이 제 2 열의 영역에 존재하는 입력 배선(31a)으로부터 공급되기 때문에, 이러
한 게이트 전압은 관련 픽셀에 제공된 입력 배선(31a)에 공급되는 전압과 동일하여, 이를 통해 기생 커패시턴스(C gd
2 )가 형성된다.

액정 디스플레이 동작시, TFT(17)가 오프될 때, 이 TFT에 대응하는 픽셀 전극(13)은 TFT로부터 이상적으로 전기적
으로 절연된다. 그러나, 실제로, 픽셀 전극(13)은 기생 커패시턴스(C gd1 및 Cgd2 )로 인해 게이트 전극에 유도된 전압
에 의해 영향을 받는다. 더 구체적으로, TFT(17)가 온 상태로부터 오프 상태로 변할 때, 픽셀 전극의 전압은 다음 수
학식 1로 나타난 전압(△Vc)(이후부터 " 킥-오프 전압" 으로 언급함)에 의해 변한다{침투 현상 또는 필드 쓰루(fiel
d through) 현상}. 픽셀 전극에서의 전압 변화가 디스플레이부(10a)에서 상이할 때 화질 저하가 발생하기 때문에, 디
스플레이부(10a)에서의 전압(△Vc) 사이에서 차이가 발생하는 것을 방지하는 것이 바람직하다.

수학식 1

여기서 △VG는 온 레벨에서의 게이트 전압과 오프 레벨에서의 게이트 전압 사이의 차이며, Cs=Cs1 +Cs2 이고, Cgd =
Cgd1 +Cgd2 이다.

제 2 실시예에서(도 8), 구동 배선(31b)과의 접합으로부터 추가로 연장하는 각 입력 배선(31a)의 부분이 존재하지 않
기 때문에 기생 커패시턴스(Cgd2 )가 형성되지 않는 한편, 기생 커패시턴스(Cs2 )는, 입력 배선(31a)이 존재하지 않는 
각 서브 픽셀에서 또한 형성되지 않는다. 그 결과, 저장 커패시턴스(C s)에서의 차이는 서브 픽셀 사이에 존재하므로, 
킥-오프 전압(△Vc)의 차이가 발생할 것이다.

서브 픽셀 사이의 킥-오프 전압(△Vc)에서 차이가 발생하는 것을 방지할 수 있는, 배선(wiring)에 대한 몇몇 방식이 
이제 설명될 것이다.

[제 3 실시예]

도 9는, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 디스플레이 디바이스로서 제공된 액정 디스플레이 장치용 구동 회로에 대한 기
본 구조를 도시한다. 이러한 액정 디스플레이 장치는, 더미 배선(41), 및 전압을 더미 배선(41)에 공급하기 위한 더미 
입력 배선(42)을 추가로 포함한다는 점을 제외하고 제 2 실시예에 따른 장치의 구조와 동일하다. 그러므로, 해당 부분
에 대한 상세한 설명은 생략될 것이다.

더미 배선(41)은, 전술한 바와 같이 서브 픽셀 사이의 킥-오프 전압(△V c)에서 차이가 발생하는 것을 방지하기 위해 
각 서브 픽셀에서의 전기 커패시턴스를 조절하도록 형성된다. 더미 배선의 패턴은 다양한 방식으로 설계될 수 있다. 도 
9에 도시된 예에서, 각 더미 배선(41)은 어떠한 입력 배선(31a)도 존재하지 않는 서브 픽셀에 대한 각 열에 제공되는
데, 즉, 각 더미 배선(41)은, 예를 들어 게이트 라인 단자 측면에서 보여진 구동 배선(31b)과의 접합 이후의 지점으로
부터 대응하는 입력 배선(31a)과 일직선으로 연장하도록 형성된다. 더미 배선(41)은, 예를 들어 디스플레이부의 외부
에서 구동 배선(31b)과 동일한 방향으로 연장하는 더미 입력 배선(42)에 전기적으로 연결된다. 각 더미 배선(41)은 
대응하는 입력 배선(31a)으로부터 전기적으로 절연된다.

더미 입력 배선(42)에는 단자(43)가 한 단부에 제공된다. 공통 전극에 공급될 전압 및 TFT(17)의 게이트 전극에 공
급될 오프-레벨 전압과 같은 미리 결정된 전압은 단자(43)를 통해 더미 입력 배선(42)에 공급된다. 더미 입력 배선(
42)에 공급된 전압은 특히 한정되지 않고, 더미 입력 배선(42)이, 이후에 설명될 저장 커패시턴스(C s2 ')를 정확하게 
형성하기 위해 새로운 전압원 대신에 임의의 기존 전압원에 연결될 필요가 있다. 그러므로, 전술한 바와 같이 공통 전극
에 공급된 전압, TFT(17)의 게이트 전극에 공급된 오프-레벨 전압 등은, 액정 패널에 공급될 필요가 있기 때문에 적
합하다. 이 경우에, 단자(43)가 패널 우측에 형성될지라도, 물론 단자는 패널 상부 또는 하부에 형성될 수 있다.
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이러한 배선의 패턴을 통해, 저장 커패시턴스(Cs2 )는 제 2 실시예에서와 같이 제 3 행 및 제 2 열로 규정된 픽셀에서 
픽셀 전극과 입력 배선(31a) 사이에 형성된다. 다른 3개의 서브 픽셀 각각에서, 저장 커패시턴스(C s2 )와 동일한 커패
시턴스를 갖는 저장 커패시턴스(Cs2 ')는 픽셀 전극과 더미 배선(41) 사이에서 형성되는데, 그 이유는, 픽셀 전극 및 
더미 배선(41)이 마주보고 있기 때문이다. 그러한 저장 커패시턴스(C s2 또는 Cs2 ')는 유사한 방식으로 상기 4개의 서
브 픽셀이 아닌 다른 서브 픽셀 각각에 형성되므로, 모든 픽셀에서의 킥-오프 전압(△V c)은 이러한 방식으로 더미 배
선(41)을 패터닝함으로써 실질적으로 동일하다.

이 실시예의 액정 디스플레이 장치를 통해, 저장 커패시턴스(Cs2 )가 형성되지 않는 서브 픽셀에서 저장 커패시턴스(C

s2 ')를 형성하기 위해 더미 배선(41)을 제공함으로써 서브 픽셀에서의 전기 커패시턴스가 조절되기 때문에, 제 1 실시
예의 효과 외에도, 서브 픽셀에서의 킥-오프 전압(△Vc)이 실질적으로 동일하게 이루어진다는 효과가 얻어질 수 있다. 
그러므로, 액정 패널 상에서 플리커(flicker) 및 번-인(burn-in)과 같은 화질 저하가 방지될 수 있다.

[제 4 실시예]

도 10은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 디스플레이 디바이스로서 제공된 액정 디스플레이 장치용 구동 회로에 대한 기
본 구조를 도시한다. 이 실시예는 제 3 실시예와 같이 더미 배선을 사용함으로써 각 픽셀의 커패시턴스를 조절하는 경
우에서의 배선 방식에 관한 것이다.

이 실시예에서, 각 더미 배선(41)은, 예를 들어 게이트 라인 단자 측면에서 보여진 구동 배선(31b)과의 접합 이후의 
지점으로부터 대응하는 입력 배선(31a)과 일직선으로 연장하도록 모든 서브 픽셀에 제공된다. 각 더미 배선(41)은 관
련 서브 픽셀에 대응하는 행(즉, 대응하는 TFT가 연결되는 행)에 관해 이전의 행인 행과 연관된 구동 배선(31b)에 전
기적으로 연결된다.

이러한 배선 패턴을 통해, 저장 커패시턴스(Cs2 )는 제 3 행 및 제 2 열로 규정된 서브 픽셀에서 픽셀 전극과 입력 배선
(31a) 사이에 형성되고, 상기 서브 픽셀의 커패시턴스와 동일한 커패시턴스를 갖는 저장 커패시턴스(C s2 ')는 제 3 실
시예에서와 같이 다른 3개의 서브 픽셀 각각에서 픽셀 전극과 더미 배선(41) 사이에 형성된다.

이 실시예의 액정 디스플레이 장치를 통해, 제 3 실시예에서와 같이 제 1 실시예의 효과 외에도 화질 저하가 방지되는 
효과가 얻어질 수 있다. 더욱이, 전압을 더미 배선에 공급하기 위해 보조 입력 배선을 제공할 필요가 없기 때문에, 장치
는 더 간단한 구조가 될 수 있다. 더욱이, 더미 배선(41)이 구동 배선(31b)에 걸쳐 교차하지 않기 때문에, 절연층(도 
3) 파괴를 통해 결함이 야기될 가능성이 제거되어, 이를 통해 높은 신뢰도를 갖는 장치가 실현될 수 있다.

    
제 4 실시예에서, 게이트 라인 단자(34)는 하부에 위치하고, 각 더미 배선(41)은, 관련 서브 픽셀에 대응하는 행에 관
해 이전의 행인 행과 연관된 구동 배선(31b)에 전기적으로 연결된다. 그러나, 대안적으로, 게이트 라인 단자(34)는 상
부에 위치할 수 있고, 대안적으로, 각 더미 배선(41)은 관련 서브 픽셀에 대응하는 행에 관해 그 다음 행인 행과 연관
된 구동 배선(31b)에 전기적으로 연결된다. 그러한 경우에, 회로 구조는, 도 10에 도시된 회로가 뒤집힌(turned upsi
de down) 구조이다.
    

[제 5 실시예]

도 11은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 디스플레이 디바이스로서 제공된 액정 디스플레이 장치용 구동 회로에 대한 기
본 구조를 도시한다. 이 실시예는, 또한 제 3 및 제 4 실시예에서와 같이 더미 배선을 사용함으로써 각 픽셀의 커패시턴
스를 조절하는 경우에서의 배선 방식에 관한 것이다.

제 1 내지 제 4 실시예에서, 저장 커패시턴스(C s1 )는, 저장 커패시턴스가 TFT(17)의 게이트 전극 상에 중첩(super
imposed)되는 소위 C s온-게이트 구조를 사용하여 형성된다. 그러나, 이 실시예에서, 저장 커패시턴스(Cs1 )는, 보조 
특수 배선{저장 커패시턴스 라인(44)}이 제공되는 소위 Cs독자 구조를 사용하여 형성된다. 각 저장 커패시턴스 라인
(44)은 구동 배선(31b)과 동일한 방향으로 연장하도록 픽셀 어레이의 모든 행에 제공되는데, 공통 전극에 공급될 전압 
및 TFT(17)의 게이트 전극에 공급될 오프-레벨 전압과 같은 미리 결정된 전압은 상기 구동 배선(31b)에 공급된다.

 - 9 -



공개특허 특2002-0095203

 
각 더미 배선(41)은, 예를 들어 게이트 라인 단자 측면에서 보여진 구동 배선(31b)과의 접합 이후의 지점으로부터 대
응하는 입력 배선(31a)과 일직선으로 여장하도록 모든 서브 픽셀에 제공된다. 각 더미 배선(41)은 대응하는 행과 연관
된 저장 커패시턴스 라인(44)에 전기적으로 연결된다.

이러한 배선 패턴을 통해, 저장 커패시턴스(Cs3 )는 각 서브 픽셀에서 픽셀 전극과 저장 커패시턴스 라인(44) 사이에 
형성된다. 저장 커패시턴스(Cs2 )는, 제 3 행 및 제 2 열로 규정된 서브 픽셀에서 입력 배선(31a)과 픽셀 전극(13) 사
이에 형성되고, 상기 서브 픽셀의 커패시턴스와 동일한 커패시턴스를 갖는 저장 커패시턴스(Cs2 ')는 다른 3개의 서브 
픽셀 각각에서 더미 배선(41)과 픽셀 전극(13) 사이에 형성된다.

이 실시예를 통해, 제 3 및 제 4 실시예에서와 같이 제 1 실시예의 효과 외에도 화질 저하가 방지되는 효과가 얻어질 수 
있다. 더욱이, 높은 신뢰도를 갖는 장치는 제 4 실시예에서와 같이 실현될 수 있다.

    
본 발명이 실시예를 참조하여 설명될지라도, 본 발명이 전술한 실시예에 한정되지 않고, 다르게 변경될 수 있음을 이해
할 것이다. 예를 들어, 데이터 라인(32)과 데이터 라인 IC 칩 사이의 전기 연결, 및 게이트 라인(31a, 31b)과 게이트 
라인 IC 칩 사이의 전기 연결이, 수직 방향으로 액정 패널(10)의 디스플레이부(10a)를 통해 서로 마주보는 장치의 양
쪽 면상에 각각 제공되는 경우는 전술한 실시예에서 설명되었다. 그러나, 상기 상이한 전기 연결은, 수평 방향으로 액정 
패널(10)의 디스플레이부(10a)를 통해 서로 마주보는 장치의 양쪽 면 또는 한 면상에 각각 제공될 수 있다.
    

    
게이트 라인이 입력 배선(31a) 및 구동 배선(31b)을 포함하는 경우가 전술한 실시예에서 설명되었지만, 게이트 라인
은 항상 양쪽 배선을 포함할 수 있는 것은 아니다. 예를 들어, 도 12에 도식적으로 도시된 바와 같이, 게이트 라인(31)
이 디스플레이부(10a)에 수평으로 연장할 때, 게이트 라인(31)과 게이트 라인 IC 칩 사이의 전기 연결은 디스플레이
부(10a)의 상부에 제공될 수 있고, 게이트 라인(31)은 예를 들어 디스플레이 패널의 디스플레이부(10a) 외에 다른 밀
봉 영역(sealed area)(10b)을 사용하여 디스플레이부(10a)에서 수평으로 연장하도록 또한 적응된다.
    

게이트 라인과 연관된 전기 연결 및 데이터 라인과 연관된 전기 연결이 디스플레이부(10a)를 통해 마주보는 위치에 각
각 제공되는 경우는 전술한 실시예에 설명되었다. 그러나, 이것은 마주보는 에지의 쌍의 한 면에만 제공될 수 있다.

제 1 배선이 게이트 라인이고 제 2 배선이 데이터 라인인 경우가 전술한 실시예에서 설명되었지만, 제 1 배선이 데이터 
라인이고 제 2 배선이 게이트 라인인 경우에 대해서도 동일하게 들어맞는다.

TFT가 전술한 실시예에서 스위칭 소자로서 사용되었을지라도, MOSFET과 같은 다른 종류의 스위칭 소자가 사용될 수 
있다. 저장 커패시턴스(Cs1 )가 제 1 내지 제 4 실시예에서 소위 C s온-게이트 구조와 관련하여 형성되었을지라도, 저
장 커패시턴스(Cs1 )는 대안적으로 제 5 실시예에 설명된 바와 같이 소위 C s독자 구조와 관련하여 형성될 수 있다. 더
욱이, 전술한 실시예가, 스위칭 소자가 사용되는 소위 능동 매트릭스 구동 시스템을 갖는 장치에 대해 설명하였을지라
도, 본 발명은, 스위칭 소자가 사용되지 않는 소위 수동 매트릭스 구동 시스템을 갖는 장치에 적용가능하다.

픽셀 전극이 반사 기능을 갖는 반사형 액정 패널(10)이 전술한 실시예에서 사용되었을지라도, 대안적으로, 투과형 액
정 패널과 같은 다른 구조를 갖는 액정 패널이 사용될 수 있다. 또한, 반사부 및 투과부{" 반투과형(transflective typ
e)" 으로 언급됨}의 혼합 구조를 갖는 액정 패널이 사용될 수 있다.

마주보는 기판(16)에 미도시된 칼라 필터가 제공되는 경우가 전술한 실시예에서 설명되었을지라도, 상기 칼라 필터가 
항상 형성될 수 있는 것은 아니다.

액정 디스플레이 장치가 전술한 실시예에서 디스플레이 디바이스의 일례로 제공될지라도, 본 발명은 매트릭스로 배열된 
픽셀 어레이를 구비하는 다른 구성을 갖는 디스플레이 디바이스에 광범위하게 적용될 수 있다. 그러한 디스플레이 디바
이스는 예를 들어 플라즈마 디스플레이 패널, 전계 방출 디스플레이 또는 유기 전기 발광 디스플레이일 수 있다.
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    산업상 이용 가능성

상술한 바와 같이, 본 발명은, 디스플레이 영역을 축소시키지 않고도 소형화될 수 있는 유형의 디스플레이 디바이스 등
에 이용된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

- 매트릭스로 배열된 픽셀 어레이 및 적어도 한 쌍의 마주보는 에지(edges)를 구비하는 디스플레이부(display porti
on)와;

- 제 1 전압을 대응하는 행의 픽셀 전극에 공급하기 위해 상기 픽셀 어레이의 대응하는 픽셀의 행에 대해 각각 형성된 
제 1 배선의 그룹과;

- 제 2 전압을 대응하는 열의 픽셀 전극에 공급하기 위해 상기 픽셀 어레이의 대응하는 픽셀의 열에 대해 각각 형성된 
제 2 배선의 그룹과;

- 상기 제 1 전압이 상기 픽셀 전극에 공급되도록 하기 위해 상기 제 1 배선의 대응하는 하나에 각각 전기적으로 연결
된 제 1 전압 공급 수단과;

- 상기 제 2 전압이 상기 픽셀 전극에 공급되도록 하기 위해 상기 제 2 배선의 대응하는 하나에 각각 전기적으로 연결
된 제 2 전압 공급 수단을

포함하는, 디스플레이 디바이스로서,

상기 제 1 배선과 상기 제 1 전압 공급 수단 사이의 전기 연결, 및 상기 제 2 배선과 상기 제 2 전압 공급 수단 사이의 
전기 연결은 상기 한 쌍의 마주보는 에지의 한 면만 또는 양쪽 면상에 제공되는 것을 특징으로 하는, 디스플레이 디바이
스.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 제 1 배선 및 상기 제 2 배선의 그룹 중 하나의 그룹은, 상기 대응하는 전압 공급 수단과의 전기 
연결을 각각 갖는 입력 배선, 및 상기 대응하는 입력 배선을 통해 상기 대응하는 전압 공급 수단에 각각 전기적으로 연
결된 구동 배선을 포함하며, 상기 입력 배선, 및 상기 제 1 배선 및 상기 제 2 배선의 다른 그룹은 동일한 방향으로 연
장하고, 상기 구동 배선은 상기 입력 배선에 수직으로 연장하는 것을 특징으로 하는, 디스플레이 디바이스.

청구항 3.

제 2항에 있어서, 각 입력 배선의 한 단부는 상기 대응하는 전압 공급 수단과의 전기 연결이 이루어지고, 다른 단부는 
상기 대응하는 구동 배선과의 전기 연결이 이루어지며, 상기 픽셀 어레이를 구성하는 각 픽셀의 전기 커패시턴스를 조
절하기 위해, 더미(dummy) 배선은 입력 배선이 제공되는 픽셀보다는 다른 픽셀에 대해 형성되는 것을 특징으로 하는, 
디스플레이 디바이스.

청구항 4.

제 3항에 있어서, 상기 더미 배선은 일정한 전압을 상기 더미 배선에 공급하는 기능을 갖는 추가 배선에 연결되는 것을 
특징으로 하는, 디스플레이 디바이스.

청구항 5.
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제 3항에 있어서, 상기 더미 배선은 상기 미리 결정된 구동 배선에 연결되는 것을 특징으로 하는, 디스플레이 디바이스.

청구항 6.

제 1항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 픽셀 전극의 적어도 일부분은 입사광을 반사시키는 기능을 갖고, 화
상은 상기 전극으로부터 반사된 광에 의해 형성되는 것을 특징으로 하는, 디스플레이 디바이스.

도면
도면 1

도면 2
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专利名称(译) 显示设备

公开(公告)号 KR1020020095203A 公开(公告)日 2002-12-20

申请号 KR1020027013135 申请日 2002-01-28

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 科宁欣克利凯恩菲利普斯日元.V.

当前申请(专利权)人(译) 科宁欣克利凯恩菲利普斯日元.V.

[标]发明人 INADA TOSHIYA

发明人 INADA,TOSHIYA

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/13 G02F1/1362 G09F9/30 G09G3/20 G09G3/36 G02F1/133

CPC分类号 G02F1/13452 G02F1/136286 G09G3/3648 G09G3/3677 G09G2300/043 G09G2300/0876 G09G2310
/0281 G09G2320/0219

代理人(译) MOON，KYOUNG金

优先权 2001027509 2001-02-02 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

在有源矩阵LCD中，栅极线组形成有输入线（31a）和驱动线（31b）。
并且布线彼此电连接。它随着诸如输入线（31a）的垂直方向是数据线
（32）而延伸。并且驱动配线（31b）作为水平方向延伸。因此，数据线
（32）和数据线IC芯片（21）之间的电连接与栅极线（31a，31b）和栅
极线IC芯片（22）之间的电连接被提供给上部和下部。各个显示设备。
并且将液晶面板（10）插入该间隔中。因此，可以实现宽度相对于水平
方向的窄装置，而不是传统装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b0046bed-0d60-41b9-8053-47fa0dcaeeed
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/018892155/publication/KR20020095203A?q=KR20020095203A

